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特徴

 
 
 
 
 
 
 
 
 

典型的なアプリケーション

8ピンTO-3
パッケージスタイ

ルのCE

H-Bridgeモータドライバ/アンプ

    
    
  
   
   
  

アプリケーション

 

 
 
 
 
 
 
説明
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ブロックダイアグラム

外部接続

 SA50CEは、負荷に5Aを連続して供給できるパルス幅変 調⽅
式のアンプです。フルブリッジアンプのため、広い電 源電圧範
囲で動作します。 ローサイドとハイサイドのス イッチの駆動/
制御回路は、すべてハイブリッドに内蔵され ています。また、
PWM回路も内蔵しているため、ユーザー はスイッチの速度や⽅
向を示すアナログ信号や、スイッチ モードのオーディオ増幅⽤
のオーディオ信号を⼊⼒するだ けでよい。 SA50CEは、ヒート
シンクに直接接続可能な、 省スペースの絶縁型8ピンTO-3に
パッケージされていま す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ブラシ型モーター制御
- クラスDスイッチモードアンプ
- リアクティブロード
- 磁気コイル(MRI )
- アクティブ磁気軸受
- 振動キャンセラー

- 低コストの完全なHブリッジ
- スマートなローサイド/ハイサイドドライブ回路を内蔵
- シングルエンド電源動作
- 広い電源電圧範囲：最⼤80 V
- 5A連続出⼒
- ハーメチックシールパッケージ
- ⾼効率：95%(代表値)
- 4象限動作、トルクコントロール機能
- 内部Pwm⽣成
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SPECIFICATIONS
PARAMETER TEST CONDITIONS2 MIN TYP MAX UNITS

INPUT
ANALOG INPUT VOLTAGES Vcc = 9.5V to 15V
 MOTOR A, B = 50% Duty Cycle   VCC /2  V
 MOTOR A = 100% Duty Cycle High6   2VCC /3  V
 MOTOR B = 100% Duty Cycle High6   VCC /3  V

OUTPUT
Vds (ON) VOLTAGE, each MOSFET Ids = 5A  1.0 1.3 Vdc
TOTAL Ron, both MOSFETs   0.4  Ω
EFFICIENCY, 5A OUTPUT +VS = 80V  95  %
SWITCHING FREQUENCY  40 45 50 kHz
CURRENT, continuous  5   A
CURRENT, peak t = 100 m-sec 7   A
SWITCHING CHARACTERISTICS4 +VS = 28V, Vcc = 12V, Ic =2A
 RISE TIME   36 54 ns
 FALL TIME   170 250 ns
 DEAD TIME   100  ns

POWER SUPPLY
+VS VOLTAGE5 +VS  I = Load I   80 V
Vcc VOLTAGE  9.5 12 15 V
Vcc CURRENT Vcc = 12Vdc  20 30 mA

THERMAL3

RESISTANCE, junction to case Full temp range, for each transistor  2.0  °C/W
RESISTANCE, junction to air Full temperature range  30  °C/W
TEMPERATURE RANGE, case  –40  +85 °C

	 CAUTION

   

   
  

  
  

	 WARNING—AMPLIFIER	PROTECTION

  

 

絶対最⼤定格

  

 

S

c
 

  
 

 –65 to +125°C
+1V to Vcc – 1.5 Vdc

80V5

7A
16V
72W1

350°C
175°C
–65 to +150°C

ノート:  

     
 

           
 
      
 
 

     SA50CEには、出⼒MOSFETドライバーを⼀定の順序 で
ON/OFFするロジックチップが内蔵されています。 外部 配線の
インダクタンス、電源のバイパスコンデンサの不 ⾜、グラン
ド、プライ、ローカルな内部ループなどによる ノイズや発振
が、このロジックチップにフィードバックさ れ、1つまたは複数
のMOSFETドライバーを間違ったタイミ ングでオンにしてしま
い、SA50CEを破壊してしまうことが あります。

SA50CEが正常に機能するためには、低インピーダンスの 銅製
グランドプレーンと優れたバイパス機能を備えた、よ く整備され
たPCボードが必要です。0.1μfの100V X7Rセラ ミック以上の低
ESR⾼周波バイパスコンデンサは、電源配 線上での⾼周波トラン
ジェントの放射を避けるために、Vs およびグランドピンのでき
るだけ近くに取り付けなければ なりません。 SA50CEを使⽤し
た回路を迅速かつ容易にブ レッドボードで作成するには、Apex 
Mi-crotechnology社の EK-SA50CE評価ボードをお勧めします。

SA50CEは、MOSFETのトランジスタで構成されています。ESDの取り扱いには注意が必要です。

内部基板にベリリウム（BeO）が含まれています。封を切らないでください。誤って破損した場合は、有毒ガスの 
発⽣を避けるため、粉砕、機械加⼯、850℃を超える温度での処理を⾏わないでください。

1. 2つのアクティブな出⼒トランジスタは、それぞれ36Wを消費します。これは出⼒FETのみの定格であり、最悪の条件と最 
⼤のデューティサイクルでの通常の動作では、各アクティブ出⼒FETに19Wの内部発熱しか⽣じない。ヒートシンクのサイズ 
には、最⼤40ワットを使⽤してください。ヒートシンクのサイズには最⼤40ワットを使⽤してください。
2. 特に記載のない限り T C = 25°C, Vcc = 12Vdc.
3. 最⼤接合部温度での⻑時間動作は製品寿命を縮める原因となります。⾼いMTTFを実現するためには、内部の電⼒消費を低減 
する必要があります。詳しくは、ヒートシンクのデータシートをご参照ください。

4. 保証はされていますが、テストはされていません。
5. Tc=+25°Cから-40°Cで70Vまで直線的に減衰します。

電源電圧、+V 
出⼒電流、ピーク 
ロジック電源電圧、Vc 
電源遮断、内部 
温度、ピンのはんだ付け - 10s  
温度、ジャンクション3 
温度、ストレージ 
動作温度範囲、ケース 
⼊⼒電圧
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ジェネラル 典型的なシステム動作

端⼦説明

 アプリケーションノート30の「PWMの基礎」を お読
みください。 また、アプリケーションノート1 「⼀般的な
使⽤上の注意」には、電源、ヒートシン ク、実装に関する
有⽤な情報が記載されています。 www.apex-analog.com
では、PWMフィルタの設計や ヒートシンクの選択を⾃動
化するデザインツールを 提供しています。アプリケーショ
ンノート "と "テク ニカルセミナー "では、特定のタイプの
アプリケー ションに関する豊富な情報を提供しています。
パッ ケージの概要、ヒートシンク、マウントハードウェ 
ア、その他のアクセサリに関する情報は、「パッ ケージと
アクセサリ」セクションにあります。評価 キットは、
Apex Microtechnologyのほとんどの製品 モデルで利⽤可
能です。詳細は「評価キット」のセ クションをご覧くださ
い。Apex Microtechnol-ogyの 全製品データシートの最新
版については、 www.apexanalog.com

 
 

 

 

 

   

 

VCC- -は、ローサイドとハイサイドの内部ロジックやドライバーに電
源を供給す る ための低電圧電源です。 内部のロジックや、ローサイド
とハイサイドの MOSFETの ドライバーを駆動するための低電圧電源で

す。MOSFETのドライバー に電源を供給 します。ハイサイドドライバ

の電源はこの電圧から供給されます。 はこの電圧から 派⽣します。
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 -は、より⾼い電圧のHブリッジ電源です。MOSFETは、この電源 
ピ ンから出⼒ 電流を得ます。GNDへのバイパスを適切に⾏い、⼗分な 
容量 を確保することで、あ らゆる電圧過渡現象を抑制します。また、 
スイッ チング時の垂れ下がりを防ぐため に また、スイッチング時の 
電圧降下 を確実に除去するために、ハイブリッドの のピ ンにできる 

だけ近づけ てください。

   

  
   

  

 
 

 

   

 
  

  
  

 

  
   

 
 

  
   

  
   

   

  
   

  
   

  
   

 

   
   

  
   

 

  
   

  
   

 

  
  

  

  

   

  
  

 

 は、ブリッジの⽚側の出⼒端⼦です。⼊⼒電圧を増加させる 
と ⼊⼒電圧が⾼くなると、この出⼒のデューティサイクルが この出⼒は
A OUT -

B OUT - は、ブリッジの残り半分の出⼒端⼦です。⼊⼒電圧を下げる 
と、この部分のデューティサイクルが増加します。

RSENSE A - これはAハーフブリッジの底部の接続です。この端⼦
には、電流制限検知のためにV Sリターングランドに接続されたセンス 
抵抗を設 ける ことができ、また直接グランドに接続することもできま 
す。このピンの最⼤ 電圧は、GNDを基準にして±2ボルトです。

GND - ⼊⼒ロジックとVCCのリターン接続です。
RSENSE B - Bハーフブリッジの底部の接続です。これは、電流制限
検知のためにVのリターングランドにセンス抵抗を接続することができ、 
またグラ ン ドに直接接続することもできます。このピンの最⼤電圧は、 
GNDを基準に して ±2ボルトです。

INPUT -は，ブリッジのPWMパルス幅を制御するためのアナログ⼊⼒ 
である。 VCC/2よりも⾼い電圧では，AOUTから50%以上の デュー 
ティサイクルのパルスが出⼒されます。 VCC/2よりも低い電圧では

BOUTから50%以上のデューティサイクルのパルスが出⼒されます。

BOUTに50%以上のデューティサイクルパルスが出⼒され ます。

  これは、SA50CEの典型的なアプリケーションの図です。設計上のVcc電圧

は+12ボルトです。V CCは内部で低ESRのセラミックコンデンサでバイパスさ

れています。タンタル電解コンデンサなどの⾼ESRのバルクコンデンサを外部

から並列に使⽤することもできます。アナログ⼊⼒は、ポテンショメータ、そ

の他のアナログ回路、またはマイクロプロセッサとD/Aコンバータによるアナ

ログ速度制御電圧です。このアナログ⼊⼒は、電流制御回路によって適切な⽅

向に引っ張られ、ブリッジに流れる電流が⾼くなりすぎた場合にはそれを低減

します。電流制御アンプのゲインは、システムが必要とする適切な電流制限量

を得るために設定する必要があります。

  この場合の電流検出は、0.1Ωのセンス抵抗でブリッジの両⾜からの電流を

別々に検出します。インダクタンスを抑えるためには、⼤電流のトレースをで

きるだけ⼤きくすることが重要です。VサンドとハイブリッドGNDに接続され

たストレージ・コンデンサは、電圧が⼤きく下がることなく⾼エネルギーパル

スを供給するのに⼗分な⼤きさでなければなりません。低ESRのコンデンサが

必要である。コンデンサは、できるだけハイブリッドの近くに取り付けてくだ

さい。GNDとV Sreturn間の接続には、モーター電流が流れないようにしてく

ださい。センス抵抗の信号は、必要に応じてコモンモードフィルタリングさ

れ、制限回路に供給されます。このアプリケーションは、閉ループサーボシス

テムのための完全な4象限のトルク制御を可能にします。

  電源ループにはインダクタンスがあるため、通常はスナバネットワークが必
要です。スナバネットワークは、7番ピン（GND）を基準に、+V以上の正のス
パイクと-2V以下の負のスパイクを抑制するように設計することが重要です。
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テクニカルヘルプが必要ですか？エイペックスサポートにご連絡ください。
Apex Microtechnology製品に関するご質問やお問い合わせは、北⽶のフリーダイヤル800-546-2739までお願いします。

      メールでのお問い合わせは、apex.support@apexanalog.com。
海外のお客様は、お近くのエイペックス・マイクロテクノロジー社の営業担当者に連絡してサポートを依頼することもでき
ます。お近くの販売代理店をお探しの場合は、www.apexanalog.com にアクセスしてください。

 

 

重要なお知らせ
   

  
  

  
  

   
 

Apex Microtechnology、Apex、Apex Precision Powerは、Apex Microtechnolgy, Inc.の商標です。ここに記載されているその他の企業名は、それぞれの所有者の
商標である可能性があります。

Apex Microtechnologyの製品は、⽣命維持装置、⾃動⾞の安全性、セキュリティ装置、その他の重要な⽤途に使⽤される製品 に適した設 
計、認可、保証をしていません。このような⽤途の製品は、完全にお客様またはお客様のリスクで使⽤されるもの とします。

Apex Microtechnology, Inc.は、この⽂書に記載されている内容の正確さを保証するためにあらゆる努⼒をしています。しかし、これらの情報 
は予告なしに変更されることがあり、いかなる種類の保証（明示または黙示）もなしに「現状のまま」提供されます。Apex Microtechnology 
は、信頼性向上のため、本書に記載された仕様や製品を予告なく変更する権利を有します。この⽂書は、Apex Microtechnologyの所有物であ 
り、この情報を提供することにより、Apex Microtechnologyは、特許、マスクワーク権、著作権、商標、企業秘密、その他の知的財産権に基 
づくライセンスを明示的にも黙示的にも許諾しません。Apex Microtechnologyは、ここに含まれる情報に関連する著作権を所有しており、 
Apex Microtechnologyの集積回路またはその他のApex Microtechnologyの製品に関して、お客様の組織内で使⽤する場合に限り、情報のコ 
ピーを作成することに同意します。この同意は、⼀般的な配布、広告または宣伝⽬的のための複製、あるいは再販⽬的の作品の作成など、そ 
の他の複製には適⽤されません。


